Содержание
Курсовой работы по дисциплине Радиоэлектроника I.

Тема: Анализ и моделирование биполярных транзисторов.
1. Задание.

2. Введение.

3. Технология изготовления биполярного транзистора КТ 380.

4. Анализ процессов в биполярном транзисторе.

5. Статические характеристики биполярного транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором.

6. Анализ эквивалентнах схем биполярного транзистора.

7. Н – параметры биполярного транзистора.

8. Работа биполярного транзистора на высоких частотах.

9. Работа биполярного транзистора в импульсном режиме.

10. Математическая модель биполярного транзистора.

11. Измерение параметров биполярного транзистора.

12. Основные параметры биполярного транзистора.

13. Применение биполярных транзисторов в электронных схемах(на примере радиомикрофона ).
14. Литература.
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